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OEM:Valvo Transistor ASZ16 Datasheet
ASZ 15
ASZ 16
ASZ 17
GERMANIUM - p-n-p - LEISTUNGS-SCHALTTRANSISTOREN Asz ]a

Die Typen ASZ 15, ASZ 16, ASZ 17 und ASZ 18 sind
Nachfolgetypen flir OC 28, OC 29, OC 35 und 0C 36

mit z,T. erhhten Grenzwerten

Mechanische Daten:

GehBuse: Metall, T0-3

Der Kollektor ist mit
dem Metallgehkuse
leitend verbunden. i

Filr iselierten Einbau
werden eine Glimmer-
scheibe (Typ P) und

zwei Imolierbuchsen b
(Typ C) mitgeliefert. o
=1
MaBangaben in mm. o
1

Kurzdaten:

Kollektor-Sperrspannung

Kollektor-Emitter-
Sperrspannung

Kollektorstrom, Scheitelwert

Gesamiverlustleistung
bei 85 = 60 °C

Sperrschichttemperatur

Gleichstromverstirkung
bei ~Upp = 1V, =1 =68 A

Transit-Frequenz
bei =Upp = 65V, <Ic = 1 A

fr

ASZ_15 ASZ_16 ASZ 1T ASZ 18

100 60 60 100 V
60 32 3z 2V
10 A
20 w

90 b -

15,0430 35.,..80 20...45 20...65

200 250 220 220 kHz
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ASZ 15

ASZ 16
ASZ 17
ASZ 18

Absolute Grenzwerte: (gUltig bis 85 . ) ASZ_15 ASZ_16 ASZ_17 ASZ_18

Kollektor-Sperrspannung bei Ig = 0: -Uyy o = max. 100 60 60 100 Vl)
Kollektor-Emitter—
Sperrspannung bei Ig = 0: ~Uep o = max. 60 32 32 32 v3)
Emitter-Sperrspannung bei I = 0: ~Ugg o = max. 40 20 20 0 Vv
Kollektorstrom: =Ip py = max. 8 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: =lp y = max, 10 A
Basisstrom: =lg ay = max. A
Basisstrom, Scheitelwert: =lg y = max. 2 A
Emitterstrom; Ip Ay = max, 9 A
Emitterstrom, Scheitelwert: Ip y = max. 12 A
Gesamtverlustleistung: Piot = max. 30 W)
Sperrschichttemperatur: 8y = max, 90 °c
Lagerungstemperatur: bg = min. =65 %
&5 = WAX,. 20 "('.

WErmewiderstand:
Wihrmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehHuse: Ry 6 = 1,5 grd/W
Whrmewiderstand zwischen Geh8useboden und Kilhlblech

bei nichtisolierter Montage: R G/K = 0:2 grd /W

bei Montage mit Glimmerscheibe P: Rep g/ = 045 grd/W

1) Diese Werte sind zulllssig beim Umschalten vom thermisch stabilen Ein-Zu-
stand in den nicht stabilisierten Aus-Zustand bei 8y 255 °% und
Ry g £ 9 grd/W (ASZ 16, ASZ 17) baws Ry, y S 5 grd/W (ASZ 15, ASZ 18)
%)
#)

vigl. Grenzkurve "erlaubter Arbeitsbereich".

siebe Grenzkurve Py, . = f [35)
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ASZ 15

Kennwerte: (bei 8; = 25 9c, sofern nicht anders angegeben)

Kollektor-Reststrom

bei -Ucn =0,5YV, IE - 0:

bei ~Ucy = 60 V, Ip = 0:

bei ~Ucg= 60V, Ig=0, $;=100°C:
bei -Uog = 100 V, Iy = 0:

bei -Upg=100V, 1.=0, 8 y=100°C:

Emitter-Reststrom
bei -Upy = 20, IC = 0:
bei -Ul” = 40 V, Ic = 0:

Emitter-Leerlaufgleichspannung
bei ~Upge48V, g0, 8:=100°C:
bei -Upg=60V, 1«0, EG-IDO°C:

Eollektor-Emitter-Restspannung
bei =Ip = 10 A, =Ig =1 A:

Basisspannung
bei =Ip = 10 A, -1 = 1 A:
bei Ucn‘o. IB-BA:

Basisstrom
heiUc’-O, IE--IA:
bei Uc’ = 0, IE =0 A:

Gleichstromverstirkung
bei -UCE = 1 \F, —!C =1 A:
bei =Upp =1V, =1, = 6 A:

Transit-Frequenz
bei ~Upp = 5V, -Ip = 1 A:

Kollektorkapazitit
bei —UCB.5V’ 18-0, f=500kHz:

Imitterkapazitit
bei -Upg=5V, I,=0, f=500kHz:

*) AQL - 0,65 %

-IC'
_lca
-Ica
-lm
-[Cn

_]m
..l

“Upn
_Um

-Uep

~Upg
~Ugg

-1y
-Ig

o o o o o

fl
1

sat

sat

A A A A A

L TN

A A A

[ PN

S

ASZ 16
ASZ17
ASZ 18

ASZ 15 ASZ 16  ASZ 17 ASZ 18
0,1 0,1 0,1 0,1 mA*Y)
3,0 3,0 mA *)
mA
3,0 3,0 mA*Y)
30 30 mA
3,0 3,0 mA *)
3,0 3,0 ma*t)
0,5 0,5 v
0,5 0,5 V
A v —
0,4 v
1,4 v
=0,6-1,6 21,4 0,4-1,4 31,6 vV *)
17,5-50 7,2-21,5 13-38 9-33 mA *)

190-375 73-165

20-55 45-130 25-75
15-30 35-80 20-45

130-285 90-285 mA *)

J0-110
20-65

150
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ASZ 15
ASZ 16
ASZ17
ASZ 18

Kennwerte, Fortsetzung: (bei 8; = 25 °C)

Transistor ASZ16

Datasheet

=lp=_1.A
ASZ_15 ASZ_16 ASZ_17 ASZ 18

- IB - 75 a5 y 60 50 mA
Ry = 220 Q
Ry = 10 e
RL = 12 Q
‘I.d i 2 us
t, & 25 us
L " s 10 us
!.{ s 20 us

LA

13 Q
1 Q
1,2 Q
1 us
20 ua
15 us
35 e
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ASZ 15
ASZ 16
ASZ 17
ASZ 15 Lams s *600mA L ASZ18
1
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8 400mA
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i 250mA
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” 150mA
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Transistor ASZ16 Datasheet
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ASZ 15
ASZ 16
| ASZ17
ASZ17 o TP ASZ 18
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Transistor ASZ16 Datasheet
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ASZ 15
ASZ 16
ASZ17
ASZ18
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ASZ 15
ASZ 16
ASZ 17
ASZ 18
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ASZ 16
ASZ 17
ASZ 18
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Erla e rbeitsbereich

Der Bereich Iy < 0 ist fUr alle Basisabschllisse zugelassen.

Der Bereich Iz > 0 ist flir gesaperrten Transistor bis +Ugp = 2 V zugelassen.
Beim Abschalten darf die rechte Begrenzung (unterer Streuwert der Durchbruchs-
kennlinie flir *UIB = 2 V) Uiberschritten werden, sofern die Energie Eq. $8 aWs
ist.
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SCHEMA D’APPLICATION ASF15
Convertisseur statique ASZ18

Fonctionnement possible jusqu'a 60°C

ASZI5 200uF(300V)
|

680.02(2W)

Transformateur (Noyau de 15mm)

. N, +N,

N; = Ny 46 tours de Cu émail. & Tmm Bobinage bifilaire

N3 =N4 5 tours de Cu émail. 2 0,5mm . Ns

Ns 190 tours de Cu émail. & 0,5mm Ny +N,
ez

Caracteristiques

Tension d'alimentation Vg = 28V
Courant consomme Is =25A
Puissance de sortie P, = 70 W
Tension de sortie Vo =220V
Courant de sortie I, =270 mA
Puissance de sortie Po = 60 W
Rendement n = 86%
Fréquence f =450H:z

& coMPELEC




